SZX 21/1;5,1...24 | A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehduse. Sie
dienen zur Spannungsstabilisierung und -begren-
zung sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannun-
gen.

Die Z-Dioden SZX 21 werden in der E 24-Reihe (5%;) geliefert.

Grenzwerte
Gesamtverlustleistung Pior 400 mWY)

Piot 250 sz)
Sperrschichttemperatur % 150 °C
Warmewiderstand Rew 0,31 K/mW?1)

Rth 0,5 K/mWQ)
Lagerungstemperatur- Qg —50...-+50°C
bereich
Betriebstemperatur- o ~=55...-4100°C
bereich

) Angaben gelten, wenn AnschluBdréhte in 3 mm Abstand vom
dGehause auf einer Temperatur von %o == 25 °C gehalten wer-
en

2) ohne zusétzliche Kiihlung
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Typ 2 Spunnung Z-Wider- Sperr- rel. Temperatur-
Uz /V stand spannung koeff, der
rz /[Ohm Ur /¥ Z-Spannung
TKu/ % /K
bm Iz —5 mA bel 1& == I yA
SZX 2117 0,73... 0,83 § 8 - -022 ... =018
SZX21/51 48 ... 54 S 60 = 08 -005 ...+ 0,03



SZX 2119 0,723... 0,83 < 8 - -022 ... -0,18
SZX 21/51 48 ... 54 60 = 08 -0,05 ...+ 0,03
Szx 21’5}6 5,2 P 6.0 40 g 1 - 0102 e + 0.05
SZX 21/6,2 58 ... 66 10 = 1 -001 ...40,06
Szx 21!6;3 6,4 R 7,2 8 g 2 — 0100 e + 0.07
SZX 21/7,5 720 ... 1.9 7 = 2 + 0,02 ...4 0,07
SZX 21/8,2 7.7 ... 8.7 7 2 35 -+ 0,03 ...+ 0,07
SZX 21/9.1 85 ... 9.6 <10 = 3.5 40,04 ...+ 0,08
SZX 21/10 24 ...10,6 <15 = 5 + 005 ...4 008
sSZX z21in 10,4 ...11,6 =20 = 5 4005 ...4008
SZX 2112 11,4 ...12,8 <20 = 7 + 0,06 ...4009
SZX 2113 126 ...14,0 25 Z 7 -+ 0,065... 40,09
SZX 21/15 128 ...1585 30 =10 + 0,07 ...+ 0,09
SZX 21]16 153 ...17,0 40 = 10 4+ 0,07 ...40,09
SZX 21/18 168 ... 190 < 55 = 10 ~+ 0,07 ...+ 0,09
SZX 21/20 188 ...21.0 <55 = 10 40,07 ...+ 0,09
SZX 21/22 208 ...230 <55 =12 + 007 ...4+0,09
SZX 2124 228 ...256 < 80 = 12 <+ 0,075...-+ 0,095

DurchlaBspannung bei Ip = S0mA e S 1V " wird In Durchle8richtung betriaben



